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Este invento se refiere a una disposición ; 
de circuito para recibir señales eléctricas que está ¡ 
provista de terminales de entrada para la conexión de ¡ 
una línea de entrada de aplicación de las señales, cu­
yos terminales de entrada están conectados a través de 
un circuito de acoplamiento a un circuito resonante en 
paralelo que puede ser sintonizado a las frecuencias ! 
de la señal y que incluye uno o más elementos de disi- ' 
pación de la energía de la señal, estando dicho circui­
to resonante en paralelo conectado a través de un cir­
cuito de transformación de inversión de impedancia a 
la entrada de un transistor dispuesto en configuración 
de base común, teniendo tales proporciones el circuito 
de acoplamiento entre los terminales de entrada y el 
circuito resonante, el circuito de transformación de 
inversión entre el circuito resonante y la entrada del 
transistor y los elementos que disipan la energía de la ' 
señal, que se obtiene una adaptación de energía sustan- 
cialmente óptima en los terminales de entrada y una com ! 
pensaoión de ruidos sustancialmente óptima en la entra­
da del transistor.

Tal disposición de circuito es conocida 
de la Solicitud de Patente Holandesa núm. 6.517.121.
Esta disposición de circuito conocida tiene gran núme­
ro de propiedades ventajosas. Puesto que la línea de 
alimentación conectada al terminal de entrada está adap­
tada a la alimónbación do onorgía do uua mauoru ousban- 
cialmente sólida, la energía do la señal aplicada so 
utiliza de una manera sustancialmente óptima y se evita 
que se produzcan en la línea do alimentación reflexiones

-  2 -21.4.69



de la señal que perturban. Se obtiene una disposición 
de circuito que tiene una relación de señal a ruido muy 
satisfactoria, debido a la adaptación o compensación 
sustancialmente óptima del transistor para ruidos. Como 

$ se describe además en la antes citada solicitud de Pa- ¡t
tente, la llamada capacidad de manipulación de señal de i 
la disposición de circuito en ventajosa, y la disposi­
ción de circuito es ventajosa y tiene una selectividad 
satisfactoria, i

10 Un objeto del invento es proporcionar una }
disposición de circuito que, a la vez que conserva la3 !ícitadas propiedades ventajosas, es adecuada para sinto- ¡
nización por medio de un diodo de capacidad variable y ¡

! en que la anchura de la banda de paso de la disposición }! {
1$ do circuito es sustancialmente constante en todo el !

margen de sintonización, y para este fin la disposición j
' de circuito de acuerdo con el invento se caracteriza
f} porque el circuito resonante puede ser sintonizado ca­

pacitivamente por medio de al menos un diodo de capa- ! 
20 cidad variable, porque tanto el circuito de acoplamien- 
i to entre los terminales de entrada y el circuito reso­

nante, como el circuito de transformación de inversión 
entre el circuito resonante y la entrada del transistor, 
están formados principalmente, de manera conocida, por ;

25 una inductancia en serie, y porque las pérdidas de señal 
producidas por los citados elementos que disipan la e- 
nergía de la señal están constituidas total o parcial­
mente por las pérdidas naturales del diodo de capacidad 
variable.

! !3Q Con objeto de obtener una anchura de banda i
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¡ constante en todo el margen de sintonización en un cir- 
¡ cuito resonante sintonizado capacitivamente, la conduc- 
¡ tancia total que existe en paralelo a través del circuí-t¡ to debe ser invsersámente proporcional al cuadrado de ¡ 'i la frecuencia de sintonización. En la disposición de
¡ circuito de acuerdo con el invento se hace uso del he-
! cho conocido de que las inductancias en serie, incorpo-;
} i! radas entre los terminales de entrada y el circuito re- 
: sonante y la entrada al transistor, amientan la resis- !
* tancia de la línea de alimentación y la resistencia de
¡¡ entrada del transistor, respectivamente, para conducían 
. cías que son activas a través del circuito, y que son 
i inversamente proporcionales al cuadrado de la frecuen- 
! cia. Además, se hace uso del hecho de que también las 
} pérdidas naturales del diodo de capacidad variable pro- 
; ducen una conductancia de sustitución activa a través 
j del circuito resonante que es inversamente proporcio- ' 
; nal al cuadrado de la frecuencia. La conductancia total< 

a través del circuito resonante tiene por tanto la de- 
¡ pendencia correcta de la frecuencia que se requiere pa- 
! ra una anchura de banda constante en todo el margen de 
i sintonización; dado que además las relaciones entre esas 
¡ tres conductancias son independientes de la frecuencia 
; de sintonización, cuyas relaciones determinan la adap­

tación de energía en los terminales de entrada y la a- 
daptación de ruidos de entrada al transistor, se man- 

' tienen en todo ese margen de sintonización la adaptación 
i óptima de energía en los terminales de entrada y la adap 
! tación óptima de ruido en la entrada al transistor.
} A fin de que el invento pueda ser fácilmon-



!

te llevado a la práctica, se describirán a continuación 
con detalle algunas realizaciones del mismo, a modo de 
ejemplos, con referencia a los dibujos esquemáticos que 
se acompañan, en los cuales: ¡

La Figura 1 ilustra el diagrama de circuí- ! 
to de principio de una disposición de circuito de acuer ' 
do con el invento; í

la Figura 2 ilustra un diagrama de susti- ! 
tución para explicar el funcionamiento de la disposición! 
de circuito de la Figura 1;

La Figura 3 ilustra otra realización per­
feccionada de una disposición de circuito de acuerdo 
con el invento; y

la Figura 4 ilustra una parte de otra rea- : 
lización perfeccionada de una disposición de circuito ' 
de acuerdo con el invento.

En la disposición de circuito principal de ' 
la Figura 1, una línea de alimentación asimétrica 1, ;
por ejemplo, un cable coaxial de alimentación, está co- 'í
nectada a los terminales de entrada 2 y 3 de la dispo- j 
sición de circuito. El terminal de entrada 3 está co- ¡ 
nectado a masa. Al uso de una línea de alimentación, ¡ 
por ejemplo, de las llamadas de "conductores gemelos", ¡ 
situada simétricamente con relación a masa, debe incor- ¡ 
porarse un transformador de acoplamiento equilibrador ; 
(simétrico-asimétrico(balun)) entre la línea de alimen- 
tación y los terminales de entrada, por medio de cuyo ! 
transformador puede ser conectada la línea de alimenta- i 
ción simétrica a los terminales de entrada situados asi­
métricamente con relación a masa.

i¡
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Las señales de la linea de alimentación son aplicadas ;
a través de una inductancia en serie L a un circuito {a ¡
resonante en paralelo que puede ser sintonizado. Este ! 
circuito consiste principalmente en una inductancia ' 
y un diodo de capacidad variable Ĉ _. A través de una 
línea 4 se aplica al cátodo del diodo de capacidad va­
riable una tensión de corriente continua mediante la ¡ 
cual puede variarse la capacitancia del diodo de ca-} 
pacidad variable y, por consiguiente, la sintonización ¡
del circuito resonante. Un condensador C de alto valor'o
que está conectado en serie con el diodo de capacidad 
variable, sirve para evitar que la tensión de corrien- 
te continua aplicada a través de la línea 4 pase a ma­
sa. Las pérdidas resistivas producidas por el diodo de ¡ 
capacidad variable están indicadas en la disposición ! 
de circuito de principio de la Figura 1 por una resis- 
tencia operativa en serie con el diodo de capacidad j 
variable. j

Además, el circuito resonante está conec­
tado a través de una inductancia en serie L. a la cn-í
trada de un transistor T dispuesto en configuración de 
base común. Los elementos de circuito sirven para la 
alimentación de corriente continua del transistor T y 
se han omitido en el diagrama de circuito de principio j 
de la Figura 1, para mayor simplicidad. }

30

La entrada del transistor T tiene una con-! 
ductancia G. = l/R. para las frecuencias de la señal, eni i ^ j
que R. representa la resistencia de entrada del transis- 

í  i
tor. A fin de que el ruido añadido a la señal por el ;
transistor T sea el mínimo, el transistor debe estar }
conectado a un circuito cuya conductancia G^ tenga un j

!
i
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valor dado G^^^ que es, en general, considerablemente 
inferior a la conductancia de entrada G. del transís- !i
tor. Esto significa que para una adaptación óptima para 
ruido del transistor en el terminal de entrada del tran-! 
sistor (en la sección transversal D ilustrada en la Fi- 
gura 1) debe prevalecer una cierta desadaptación de i 
energía que puede venir indicada por la relación de am-¡ 
plitud de ondas estacionarias '

19

15

20

t
25
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La solicitud de Patente a que se ha hecho 
referencia en el preámbulo muestra que, aunque se use 
un circuito resonante en paralelo que incluya elementos 
de disipación de la energía de la señal, y cuando se 
conecta directamente el transistor al circuito resonan-: 
te, tanto la adaptación óptima de energía en los termi-j 
nales de entrada 2-3 (la sección transversal A de la j 
Figura 1) como la adaptación óptima de ruidos en la en-¡
trada del transistor (la sección transversal D de la !

i
Figura 1), solamente pueden obtenerse si la conductan- ¡ 
cia de fuente óptima del transistor G^^^ Des mayor que j 
la conductancia de entrada G. del transistor. Puestoi
que en el transistor usual G  ̂ . es menor que G., debe ¡ ^ sopt i ¡
incorporarse un circuito de transformación de inversión 
de impedancia entre el circuito resonante y la entrada * 
al transistor. En la disposición de circuito de la Fi­
gura 1, ese circuito está formado principalmente por la 
inducatnacia en serie L̂, cuya impedancia es considera­
blemente mayor para .Las frecuencias de la señal que la
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resistencia de entrada del transistor.
La admitancia en la sección transversal C 

representada en la Figura 1) vista en la dirección del 
transistor, es:

R

Ri átjL^
i " j ^ i-------- - ,

R-

5 donde O  es la frecuencia angular de la señal y j = V  -1-! 
Puesto que O L ^ R ^ ,  se tiene que esa admitancia es
igual a

R.

h)^L21

; Puesto que

3031
= Gl 4- 1

o: =1
R.1

1 G ^  ^^2 
*̂1

¡ se tiene que para las conductancias G. y G'. en las sec-¡ ̂ i i t
10 ciones transversales D y o,vistas en la dirección del } 

transistor, se cumple que: !



2,!
¡ t ! i
} Puede verse, de forma correspondiente, que ¡
¡ !¡ para las conductancias G^ y G' en las secciones trans- j
I versales D y C, vistas en la dirección de los terminalesj
! de entrada 2-3, se cumple en forma aproximada que: ¡
i !
1

i

G G's s
1

............G ) L i
luego G.Gli i = G G's s

G's

$; Debido a la transformación de inversión de
' la inductancia TI se consigue así que, aunque la entra- j 
; da del transistor debe estar conectada para adaptación 
i óptima de ruidos a una conductancia G ^ ^  que es menor 
j que G^, la conductancia requerida G^ en la sección transj 

10] versal C en la dirección de los terminales de entrada ; 
i debe ser mayor que 8^. Mientras se mantiene una adapta- j j ción sustancialmente óptima de ruidos en los terminales ¡ 
} de entrada 2-3, ello puede obtenerse de una manera sen- i 
I cilla proveyendo al circuito resonante de uno o más ele-j 

15¡ mentos que disipan la energía de la señal. Puesto que }
¡ se obtiene una adaptación óptima de ruidos en la entra- }
! da del transistor si

G.i
G

6*^ y dado que
G.i G'

G'.i

i esa adaptación óptima de ruidos se obtiene si se logra ¡ 
20 i que la relación ¡

G'

G'
de las conductancias en la sección trans-
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versal C sea igual al valor deseado . 
La admitancia

Gli' 4- jGJL.
formada por L^

10

y en la sección transversal C vista en la dirección j 
del transistor, se ha representado en el lado de la de- j 
rocha de la sección transversal C en el diagrama de sus-j
titución de la Figura 2 mediante la disposición en para-'!
lelo de la inductancia L. y de la conductancia Gl. La i
admitancia en la sección transversal B en la dirección
de los terminales de entrada 2-3 se ha representado en
forma similar mediante la disposición en paralelo de una:
inducatncia L y una conductancia G' para las cuales se ! a a
tiene que

Ga
R&
272"LJL

en que R es la resistencia de la línea de alimentación.!: a {
15 ! Una fuente de tensión e, que representa la fuerza elec- j 

tromotriz de la señal alimentada por la línea de alimen- itación, se ha representado en serie con G'. !a t
, El circuito resonante ilustrado entre las j
secciones transversales B y 0 en la Figura 1 se ha re- j 

20 * presentado en el diagrama de sustitución de la Figura 2 
mediante la disposición en paralelo de una inductancia

22.4.69 -  10 -
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Lp, la capacitancia del diodo de capacidad variable ¡
y una conductancia & que es originada por las pérdidas ¡

P iresistivas del diodo de capacidad variable. j
A fin de obtener una adaptación de energía } 

sustancialmente óptima en los terminales de entrada 2- 
3, la relación 0*^ de ondas estacionarias en la sección ; 
transversal B, para la cual se cumple que '

0*a =
5'a

G 4- Glp i

¡

10 i!

debe ser al menos aproximadamente igual a 1. En la prác­
tica se logra que (T* sea preferiblemente no mayor que ! 
2. Por otra parte, como se ha ilustrado aquí en lo que 
antecede para adaptación óptima de ruidos del transís- : 
tor, en la sección transversal C debe cumplirse que )

<Ti
G' + Ga p

G.'i
tI
!

' iI ;
¡ En la práctica (f? puede ser igual a, por ejemplo, 9. !
i De esas dos expresiones para y (yi pue-¡

15 de deducirse que, para obtener, a un tiempo, adaptación ! 
' de energía óptima en los terminales de entrada y adapta-;
¡ ción de ruidos óptima en el transistor, las tres conduc-j 
j tancias G^, G^ y G^ representadas en la Figura 2, deben : 
j estar en relaciones fijas entre ellas, de acuerdo con: ;

22.4.69 11
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Si, por ejemplo, (T* = l y ( J* , = 9 ,  se tiene que

 ̂ i
G' : G : G' = 1 : 0,8 : 0,2' a p i ' *  ¡

' !
Es deseable que la anchura de la banda de ; 

paso de la disposición de circuito, en todo el margen : 
. de sintonización sea independiente de la frecuencia de ¡ 

5' sintonización. Para la anchura de banda B, se tiene que:

B = tot tot 
2 K

( 2 )

en que G ^ ^  representa la conductancia total que hay a ¡
. través del circuito resonante ( G ^ ^  = G^ 4- G^ 4 G^ ) y } 

representa la inducatncia total del circuito que } 
está formado por la disposición en paralelo de L^, j

10: y L^. De la anterior ecuación para la anchura de banda ) 
i se deduce que ésta es únicamente independiente de la fre- 
í cuencia si G ^ ^  es inversamente proporcional al cuadra- : 
do de la frecuencia de sintonización (J. Puesto que, por'

. otra parte, las conductancias Gá, G y G' deben estar en!' p i )
15; relaciones fijas entre ellas, como se representa por la ¡ 

ecuación (1) para que se tenga una adaptación correcta i 
de energía en los terminales de entrada y una adaptación i 
de ruidos correcta del transistor, las tres conductancias

i

¡ 22.4.69 -  12 -
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G^, Gp y Gp deben ser inversamente proporcionales al cuai 
drado de la frecuencia. Esta condición se satisface de ' 
una manera sencilla en la disposición de circuito de ¡ 
acuerdo con el invento. ;

Como ya se ha visto anteriormente, para la - 
conductancia G^ se cumple que

Gl =i
R.i
2 2 UJ L .

y puesto que la resistencia de entrada R^ del transistor
es sustancialmente independiente de la frecuencia, la
conductancia G^ es por tanto inversamente proporcional
al cuadrado de la frecuencia. En la disposición de cir- :
cuito de acuerdo con el invento, la inductancia en serie

sirve por tanto, a un tiempo, para la transformación j
de inversión de impedancia de la resistencia de entrada '
del transistor, ya descrita en lo que antecede, y para ¡
obtener la dependencia de la frecuencia de la conductan-'
cia transformada Gl que se requiere para una anchura consi
tanto de la banda de paso. }

Para la conductancia G^ se tiene que ¡

G'a tu

de modo que también esa conductancia depende de la fre­
cuencia en la forma que se requiere para una anchura de -

23.4.69 -  13 -
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t
i la banda de paso constante. j
i La conductancia G^ se debe a las pérdidas ¡
¡ naturales del diodo de capacidad variable C , cuyas pér- 
' ^ ¡ i didas se han representado mediante la resistencia R en I s ¡
! la Figura 1. La admitancia del diodo de capacidad varia- !

ble con pérdidas es: i

jwC 4- R
v

3 ^  Cv
1 4- jsju C R  ̂ v s 1 +

. Puesto que LJ C R es 1 se tiene que la admitancia ¡ v s
del diodo de capacidad variable es igual a JtttC 4- .

' 2 ^* ( ^ C ) R  = jojC 4- G .  El diodo de capacidad va-
, riable puede por tanto ser representado, como en la Fi- ¡

10 ; gura 2, mediante la disposición en paralelo de una capa-j
¡ citancia C y una conductancia G para la cual se tiene ' ! v g R !
' G = (u^O ) R . Dado que se tiene además para la fre-P V S ;
i cuencia uj de resonancia que t

UJ L ,tot v
, de ello se deduce que

R

P ^ tot

' en que L ^  es la inductancia total en serie formada por! 
15 la disposición en paralelo de L^, L^ y L^. ¡

I Puesto que la resistencia R^ de pérdida en }

!
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serie del diodo de capacidad variable es sustancialmen-
te independiente tanto de la frecuencia como de la ten- ¡
sión de sintonización a través del diodo de capacidad !
variable, se tiene que la conductancia en paralelo G^ '
originada por las perdidas del diodo de capacidad varia-,
ble a través del circuito resonante es, con una aproxi- ¡
mación muy satisfactoria, inversamente proporcional al i
cuadrado de la frecuencia de sintonización. Puesto que ,
tanto las conductancias G' y G' como la conductanciaa i
Gp son inversamente proporcionales al ouadrado de la fre 
cuencia, se consigue, por una parte, que en la disposi­
ción de circuito de acuerdo con el invento la conductan­
cia total operativa a través del circuito resonante de­
penda de la frecuencia en la forma correcta que se re­
quiere para una anchura de la banda de paso que sea in­
dependiente de la frecuencia en todo el margen de sinto-i 
nización, mientras, que, por otra parte, se conservan 
en todo el margen de sintonización las relaciones correen- 
tas entre las tres conductancias que vienen dadas por la' 
ecuación (1) y que se requieren para la correcta adapta-: 
ción de corriente en los terminales de entrada y para la' 
correcta adaptación de ruido del transistor.

Sustituyendo en la ecuación (1) los valo- ; 
res encontrados para G', G y G', se tiene que:a p i  j

R.
tu Va

R___s
2y2 (JL? Ltot

"i
' 2 2 OiL.

= 1:^-1 ^i- <T_
(Ta 4- 1' (Ta T i  +

2J.4.69 -  15 -



Cuando(T vale 1 y (T. vale 9) se tiene por consiguien a i ' r-ite aue: '

R R

L'tot

R.
1 : 0,8 : 0,2.

En la nráctica la resistencia R de la línea de alimen-! * a ¡
tación puede ser, por ejemplo, de 75 ohmios, la resis­
tencia de pérdida del diodo de capacidad variable puede ! 
ser de 1 ohmio y la resistencia de entrada del transís-! 
tor puede ser de 10 ohmios, de modo que la anterior ecua 
ción se transforma en:

75
"tot

10 = 1 : 0,8 : 0,2

En este caso se ha visto que L h . t  = h  = 7-75 = I "
10 6,32. Puesto que está constituida por la disposi- ¡

ción en paralelo de L , L y L , podemos además calcu- ¡a p i  t
i lar que: j

L : L : L. = 7,75 : 1,4 : 6,32.a p i

El valor de L, , y por tanto de todas las inductancias ' tot' !
' L , L y L. viene dado por el margen de sintonización a ! a p i  ¡

15 ser cubierto y por el diodo de capacidad variable dispo­
nible. Si por ejemplo, la disposición de circuito está 
diseñada para la banda III de VHP de TV cuya frecuencia i
máxima es ^

i

23.4.69 -  16
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f ' _ ^ m á x 230 Mc/seg.

y si la capacitancia mínima ^  del diodo de capaci­
dad variable con un condensador de sintonización dispues: j
to posiblemente en paralelo es de 5 nF. el valor de L i^  ' tot ¡
se deduce de la expresión ¡

tot = 2 C (A? máx vmín
94,4 nH.

Para la anchura B de la banda de paso, con; 
ayuda de la ecuación (2) encontramos que:

(G' 4 G 4 G' )w^L. .. ( R R R. ^T, a p i tot \ a , s , i J tct
21,-:

a tot i

Sustituyendo en la anterior expresión los valores que se i 
obtienen de las proporciones a que se ha hecho referen- j 
cia en lo que antecede, se halla para la anchura B de la¡
banda de paso el valor B = 4,22 Nc/s. Para uso en un re-}!
captor de televisión se requiere generalmente una anchu-} 
ra de banda de aproximadamente 10 Mc/s para recibir la ¡ 
señal de televisión total de la manera correcta. Con las ! 
proporciones a que se ha hecho referencia en lo que ante-! 
cede, la disposición de circuito de acuerdo con el inven­
to tiene por tanto una selectividad demasiado grande para 
recepción en la banda IV. El aumento de la anchura de ban 
da que es necesario en tales casos puede obtenerse incor­
porando una resistencia de pórdida adicional en la dispo­
sición de circuito. Una condición necesaria es entonces !

23.4.69 -  17 -
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que esa resistencia de pérdida adicional produzca una 
conductancia a través del circuito resonante en parale­
lo que sea inversamente proporcional al cuadrado de la 
frecuencia de sintonización. Por ejemplo, esa resisten­
cia adicional puede ser incorporada en serie con el dio-i 
do de capacidad variable Ĉ ., o en serie con la inductan-} 
cia Lp, o en serie con la disposición en paralelo forma-' 
da por C y L . Las proporciones de los otros elementos ! 
de la disposición de circuito deben ser adaptadas, por j 
supuesto, al valor de esa resistencia adicional y a la } 
forma de su conexión.

En la disposición de circuito de principio* 
de la Figura 1 puede ser ventajosoefectuar la transmi- ¡ 
sión de la sedal en una o más de las secciones transver-' 
sales A, B, 0 y D por medio de un circuito de transfor- j 
mador que tenga arrollamientos acoplados magnéticamente.j 
Hedíante la elección correcta de, por ejemplo, la reía- ! 
ción de transformación, pueden obtenerse unas proporcio-j 
nes para los otros elementos del circuito que sean más ! 
ventajosas en determinadas circunstancias. La inductan- 
cia de dispersión de tal circuito de transformación pue-!
de entonces formar al menos parte de la inductancia en j
serie requerida L ó L., mientras que también puede ob- j
tenerse la inductancia en paralelo requerida mediante!
tal circuito de transformación. Es así posible, por ejem!
pío, conectar las inductancias en serie L ó L., o el } * ' a i ' }
diodo de capacidad variable a una toma o derivación de }
la inductancia L . iP '

En la Figura 3 se ha ilustrado otra reali-i
zación perfeccionada de una disposición de circuito de ¡

23.4.69 18
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acuerdo con el invento. Puesto que con el diodo de capa­
cidad variable existente es imposible cubrir todo el mari 
gen de VHF de TV, y por tanto la banda I y la banda III, 
la disposición de circuito representada incluye circui­
tos separados para las bandas I y III, como se ha ilus- ¡¡
trado en la Figura 1, que están conectados entre sí en j 
paralelo. i

El circuito para sintonizar en la banda 
I incluye dos inductandas en serie y L^, un diodo 
de capacidad variable y un condensador de bloqueo de 
.M-risnto continua 0^, mientras que en paralelo a tra- ,
vás de y de hay incluido un condensador compen­
sador de ajuste C^. En serie con la capacitancia de sin 
tonizaoión total hay provista una resistencia de pérdi­
da adicional para aumentar la anchura de banda. Al deter 
minar las proporciones del circuito de banda I aparece <
que la inductancia requerida L (véase la Figura 1) esP t
muy grande, por lo que puede omitirse. !

El circuito para sintonizar en la banda }
III incluye las inductancias Lallí ' LpIII y Lini' MR
diodo de capacidad variable 0 ^ ^ ,  un condensador de blo­
queo de corriente continua 0 ^ ^  y MR condensador compen­
sador de ajuste 0.̂ .,.-. Una resistencia de perdida adicio- tlil
nal R sirve para obtener la anchura de banda requerí-' 
da al sintonizar en la banda III. '

'vi

El ánodo del diodo de capacidad variable ¡ 
recibe una tensión de corriente continua a través de !

mi conmutador Ŝ ., y el ánodo del diodo de capacidad va­
riable 0 T-r-r recibe una tensión de corriente continua a vi II
través de un conmutador S^-^acoplado al conmutador S-̂ .
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- Cuando se sintoniza en la banda I los conmutadores están
' en las posiciones ilustradas. El diodo de capacidad va-
! riable C - está además conectado a través de S- al con- vl I

tacto móvil de un potenciómetro de sintonización 6, de
5 - modo que ese diodo de capacidad variable recibe la ten-j

sión de corriente continua de sintonización requerida. ¡
Simultáneamente, el ánodo del diodo de capacidad varia- j
ble C es aplicado a través de S-...a través de una ! vIII  ̂ lil '
tensión de corriente continua positiva de modo que el ! 

10 diodo está en su direo.ión de paso y por tanto es-;
tablece un cortocircuito, de modo que es imposible la ¡ 
recepción en la banda III.

Para recepción en la banda III se invier- ¡
- ten los conmutadores Sg y Sggg de modo que el diodo de ! 

1$ capacidad variable C^ggg recibe la tensión de corriente ,
continua de sintonización, y el diodo de capacidad variaj

: ble C^g recibe la tensión de corriente continua positi- i
va, lo cual impide la recepción en la banda I. }

Los dos circuitos que sirven para sintoni-
20 zar en las bandas I y III tienen características de fil-

' tros de paso bajo. Para evitar la recepción no deseada !
de señales situadas en bandas de frecuencia más bajas, j
la disposición de circuito incluye un filtro 7 de pasa- '
altos conectado a los terminales de entrada 2 y 3, cuyo

25 filtro da paso únicamente a las señales situadas en la !
banda I y en las bandas más altas. Además hay incluido j
un filtro 8 de pasa-altos antes de la inductancia en se-¡
rie L^ggg, cuyo filtro da paso únicamente a las señales i

. situadas en la banda III y en las bandas más altas. j , ; 
30 Los dos circuitos de sintonización para ¡
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las bandas I y III están conectados, a travás de un con­
densador de acoplo 9, al emisor del transistor T. Para 
el ajuste de corriente continua de ese transistor hay 
conectada una resistencia 10 entre el emisor y una ten­
sión de alimentación negativa, una resistencia 11 entre 
la base y la tensión de alimentación negativa y una re- i 
sistencia 12 conectada entre la base y masa. La base es-!

i
tá conectada a potencial de masa para las frecuencias ¡¡
de la señal por medio de un condensador 13 de valor re­
lativamente alto.

La parte de la disposición de circuito de 
la Figura 3 situada en el lado de la izquierda de L ^  y 
*E*aIII puede ser modificada ventajosamente de la manera 
que se ha ilustrado en la Figura 4. Un circuito que com­
prende un condensador 14 en serie, una inductancia 15 en' 
serie y una inductancia 16 en paralelo está incluido en 
esa disposición de circuito entre los terminales de en­
trada 2-3 y la inductancia L^. Análogamente, un circui­
to que comprende un condensador 17 en serie, una induc- ¡ 
tancia 18 en serle y una inductancia 19 en paralelo es- !

,  ,  ttá incluido entre los terminales de entrada 2-3 y la in-¡ 
ductancia Lallí ;

Cuando se fijan correctamente las propor- ¡
ciones que guardan entre sí los elementos de circuito, ¡ 
el circuito 14-15-16 constituye un filtro de paso alto 
que da paso únicamente a las señales situadas en la ban­
da I y en las bandas más altas de VIIF. Además, la resis-' 
tencia R de la linea de alimentación es reducida por i 
ese circuito dentro de la banda I de VBF independiente- ' 
mente de la frecuencia, lo que se traduce en que la fija-
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ción de las propiedades entre los otros elementos del
- circuito se simplifica. Análogamente, el circuito 17-18-
- 19 constituye un filtro de pasa-altos que da paso única­

mente a las señales situadas en la banda III y en las
9 bandas más altas de VHF, y también reduce la resistencia) 

de la línea de alimentación dentro de la banda III de } 
VHF independientemente de la frecuencia. j

Por tanto, se establecen las proporciones ¡ 
de los elementos 14 a 19 de circuito, por ejemplo, como ¡ 

10 sigue: ;

^14 68 pF

^15 100

^16 180 JHH
n17 12 pF

18 69JUH

1*19 24^AH

Esta solicitud que corresponde a la pre­
sentada en Holanda el 9 de Parao de 1966, con el número ! 
68-03411, se acoge a los beneficios del artículo 51 del 

20 vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.
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R E I V I N D I C A C I O N E S <!

Loe puntos de invención propia y nueva ! 
que se presentan para que sean objeto de esta solicitud ! 
de Patente de Invención en España, por VEINTE anos, son ¡ 
los siguientes: !

1.- Una disposición de circuito para reci­
bir señales eléctricas que está provista de terminales 
de entrada para la conexión de una linea de entrada de ' 
aplicación de la señal, cuyos terminales de entrada 
están conectados a través de un circuito de acoplamiento 
a un circuito resonante en paralelo el cual puede ser 
sintonizado a las frecuencias de la serial y que incluye 
uno o más elementos que disipan la energía de la señal, ; 
estando conectado dicho circuito resonante en paralelo, , 
a través de un circuito de transformación de inversión 
de impedancia, a la entrada de un transistor dispuesto ! 
en configuración de base común, teniendo tales propor­
ciones el circuito de acoplamiento entre los terminales ; 
de entrada y el circuito resonante, el circuito de trans 
formación de inversión entre el circuito resonante y la ; 
entrada del transistor y los elementos que disipan la , 
energía de la señal, que se obtiene una adaptación de 
energía sustancialmente óptima en los terminales de en- ¡ 
trada y una adaptación de ruidos sustancialmente óptima 
en la entrada del transistor, caracterizada porque el ! 
circuito resonante puede ser sintonizado capacitivamen- :
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' te por medio de al menos un diodo de capacidad variable,
' porque tanto el circuito de acoplamiento entre los ter- 
; mínales de entrada y el circuito resonante, como el cir­

cuito de transformación de inversión entre el circuito )t ¡resonante y la entrada del transistor están formados ¡
principalmente por una inductancia en serie, y porque }

i
las pérdidas en la señal producidas por los citados ele-l 
montos que disipan la energía de la señal están consti- } 
tuidas, total o parcialmente, por las pérdidas naturales} 
del diodo de capacidad variable. ¡

2. - Una disposición de circuito segán la 
reivindicación 1, caracterizada porque la disposición 
de circuito incluye al menos una resistencia de pérdida 
adicional, la cual, transformada a través del circuito 
resonante, produce una conductancia que es inversamente 
proporcional al cuadrado de la frecuencia.

3. - Una disposición de circuito para reci-:
bir señales eléctricas. j

Tal y como se ha descrito en la Memoria ique antecede, representado en los dibujos que se acom- ! 
panan y con los fines que se han especificado. ¡t

Esta Memoria consta de veinticuatro hojas i 
escritas a máquina por una sola cara. ¡

Madrid, ¿ 5 
P.A.
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